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Dimensions In Millimeters(T0252-2)
Symbol: A A1 B B1 Cc C1 D E a b d
Min: 2.10 0.45 6.30 5.10 9.20 5.30 0.90 0 0.50 4.45 0.70
Max: 2.50 0.70 6.75 5.50 10.6 6.30 1.75 0.23 0.80 4.75 1.20
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Dimensions In Millimeters(T0263-3)
Symbol: A A1 B C D D1 E F G a b
Min: 4.45 1.22 10 1.89 13.7 8.38 0 8.332 7.70 0.71

2.54BSC
Max: 4.62 1.32 10.4 219 14.6 8.89 0.305 8.552 8.10 0.97
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Dimensions In Millimeters(T0220-3)
Symbol: A A1 B D D1 D2 F G a d b q
Min: 4.45 1.22 10 13.7 22.42 8.50 8.30 12.55 0.71 0.33 2.54 3.80
Max: 4.62 1.32 10.4 14.6 22.62 9.10 8.55 12.75 0.97 0.42 BSC TYP
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Symbol: A A1 B C D D1 E F G a e b
Min: 4.45 1.22 10 1.89 13.7 8.38 0 8.30 7.70 0.71 1.10
2.54BSC

Max: 4.62 1.32 10.4 219 14.6 8.89 0.305 8.55 8.10 0.97 1.70
http://www.hgsemi.com.cn 8/9 2021 JUN

Downloaded From | Oneyac.com



http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

«®
[(pHosE LM317

EEHAR:

B EEREEHF SN R TR HNENGIEN G R BET L2 NEFRINL 2EIE,
LUB R BEN B A BESHA BB M IRKIBITHIAR E,

CHESRTRAKEED T, EF. MEMKFWRN A, LEFSRBAEIE
mREIX LR N S AR E R

EEHFSIMRIERBPTEFFE ST A REA R IE ST R N BRI MERE SR, MDA E /R
SEFIRARRNERRRTEEHFSHNRERIDEEN. S8 a2 iugFE2al,
LI ENERRNESE, —JIUSSISEO .

HEHFSHRRIXERR, (MERBN AR THIENETERXENRIIER N P TE
il EEFESARNESIRI A EIB RO ZRETN S,

http://www.hgsemi.com.cn 9/9 2021 JUN

Downloaded From | Oneyac.com


http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

B NE AR EN, AT, SRR A ISR E B

Downloaded From | Oneyac.com


https://www.oneyac.com/brand/7232.html
https://www.oneyac.com

	三端可调节输出正电压稳压器
	描述
	主要特点
	应用
	产品订购信息
	管脚排列图
	管脚描述
	极限参数
	电气参数(如无特殊说明 VI=Vo+5V, TA =25°C)
	功能描述
	负载调制率
	外部电容
	保护二极管
	应用电路图
	MOS电路操作注意事项：
	封装外型尺寸
	封装外型尺寸
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在风险可能
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质量控制技术的使用只


	>>HGSEMI(华冠)

